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U-MOS-IX-H MOSFET
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Toshiba Espande la propria Linea di MOSFET Trench di Ultima Generazione
con Dispositivi Ultra-Compatti da 40V per Progetti caratterizzati da EMI Ridotte

I MOSFET U-MOS-IX-H a canale N con SRD integrato € ideale per gli alimentatori e gl
azionamenti dei motori

Dusseldorf, Germania, 14 Novembre 2017 — Toshiba Electronics Europe ha esteso la
propria linea di MOSFET basati sul proprio processo di ultima generazione U-MOS-IX-H
trench con un nuovo dispositivo ultra-compatto da 40V che presenta un diodo a recupero
graduale (SRD).

Grazie al diodo SRD integrato, il dispositivo TPH1R204PB ¢ in grado di mantenere molto
bassi i picchi di tensione generati fra il drain e il source durante la commutazione. Cio rende
il MOSFET idoneo per la rettificazione sincrona al lato secondario degli alimentatori a
commutazione che richiedono EMI ridotte. Le applicazioni di riferimento includono i
convertitori AC-DC e DC-DC, e inoltre gli azionamenti dei motori, ad esempio negli utensili
cordless.

Il TPH1R204PB € un dispositivo a canale N con una resistenza di on massima (Rpsoon)) di
soli 1,2mQ (@ Ves = 10V). La carica nominale in uscita (Qoss) € pari ad appena 56nC. ||
dispositivo € fornito in un package SOP avanzato che misura appena 5mm x 6mm X
0.95mm.
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Informazioni su Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) e la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti
elettronici di Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TEE offre ai consumatori e alle aziende
Europee un'ampia varieta di unita a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni
automotive, industriali, 10T, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il
vasto portafoglio di prodotti della societh comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza,
microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

Fondata nel 1973 a Neuss in Germania, TEE ha sede principale a Diisseldorf in Germania, con filiali in
Germania, Francia, ltalia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attivita di progettazione, produzione, marketing
e vendite. Il presidente della compagnia ¢ il sig. Akira Morinaga.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all’indirizzo www.toshiba.semicon-
storage.com.
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